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摘要(译)

本发明涉及一种制备不含颗粒的高分子半导体溶液的方法以及它们在制
备高分子半导体层方面的应用，所述高分子半导体用于高分子有机发光
二极管(PLED)、有机集成电路(O-IC)、有机场效应晶体管(OFET)、有机
薄膜晶体管(OTFT)、有机太阳能电池(O-SC)或有机激光二极管(O-
laser)。
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